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The invention relates to a waveguide filter conprised

of a netallic |ayer
top side, of a substrate (S),

(TM, which is structured on the

which is coated with one
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(54) Title: WAVEGUIDE FILTER

(54) Bezeichnung: HOHLLEITERFILTER
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(57) Abstract: The invention relates to a waveguide filter comprised of a metallic layer (TM), which is structured on the top side, of
& a substrate (S), which is coated with one or more metallic striplines (ML.1, ML.2), and of a component (FB). Said component (FB)
is placed on the top side of the substrate (S). One sidewall of the waveguide filter is formed by the structured metallic layer (TM) of
the substrate (S), whereby the remaining sidewalls of the waveguide filter are formed by the component (FB). The waveguide filter
has launching and extraction points for launching the electromagnetic wave, which is guided inside the stripline (ML.1, M1.2), into

the waveguide filter and vice versa.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Hohlleiterfilter gebildet aus einem auf der Oberseite mit einer strukturierten
metallischen Schicht (TM) und ein oder mehreren metallischen Streifenleitungen (ML1, ML.2) beschichteten Substrat (S) und einem
Bauteil (FB), wobei das Bauteil (FB) auf der Oberseite des Substrats (S) aufgebracht ist und wobei eine Seitenwand des Hohllei-
terfilters durch die strukturierte metallische Schicht (TM) des Substrats (S) und die tibrigen Seitenwinde des Hohlleiterfilters durch
das Bauteil (FB) gebildet werden und wobei das Hohlleiterfilter Ein- und Auskoppelstellen zur Kopplung der in der Streifenleitung
(ML1, ML2) gefiihrten elektromagnetischen Welle in das Hohlleiterfilter und umgekehrt aufweist.
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Vi ce versa.
Zur Erklirung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-

kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co-

des and Abbreviations") am Anfang jeder reguliren Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.



